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Telefunken

Transistor BC108

Datasheet

BC 107 - BC 108 - BC 109

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren

Anwendungen: NF-Vor- und Treiberstufen

Besondere Merkmale;

& BC 109
fur rauscharme Vorstufen

& Verlustlaistung 300 mw
® In Gruppen sorfiert

Abmessungen in mm

2,54 (-4 0.8

1308 NN D S

Kollektor mit Gehiuse verbundan

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung Uega
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucen
Emitter-Basis-Sperrspannung Ueno
Kollektorstrom I
Kollektorspitzenstrom T
Basisstrom Ia
Gesamtverlustleistung

Tamb =26 °C Pat
Sperrschichitemperatur T
Lagerungstemperaturbereich Targ

& BC 107, BC 108, BC 109
sind komplamentsr zu
BC 177, BC 178, BC 179

Meormgehause

18 A 3 DIN 41876
JEDEC TO 18
Gewicht max. 0.5 g

BC107 BC108 BC109

50 ao a0 v
45 20 20

i 5 5 v

100 m#A

200 mA

50 m#A

300 mwW

175 “C

—55..+175 o
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BC 107 - BC 108 - BC 109

Warmewiderstande Min. Typ. Max.
Sperrschichi-Umgebung Rinaa, 500 Ly
Sperrschicht-Gehause Rinic 200 KW

Statische KenngriBen

Tarmes = 25 °C, falls nichl anders angegeben
Kaolleklorreststrom

UC-E-- 20 "I.l'. Tar"b- 180°C JEEU 15 FA
Kaollektor-Emitier-Durchbruchspannung
Ie =2 mA BC 107 Umrsceo 45 W
BC 108, BC 109 (I 20 W
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le=1 ph BC 107 Urieao & v
BC 108, BC 108 Uipmeno 5 v
Kollektor-Sattigungsspannung
le= 10 mA, Ig = 0.5 ma UcEsar B0 250 my
le=100mA [g=5 mA Upgg 200 my
Basis-Satligungsspannung
le=10mA, Ig=0.5mA Uggsat T00 my
le=100mA [a=15 mA Upgsa ™ 00 my
Basis-Emitler-Spannung
Upp =5V, = 0.1 mA L 550 my
Uppg=5WV,lc= 2 mA Uge g20 TO0 my
Uge =5V, lz=10 ma Ling 675 my

Hollektor-Basis-Gleichstromwarhaktnis
Upg = 5W,lc =10 pA

Gruppe: A BC 107, BC 108 hre a0
B BC107, BC 108, BC 109 g 40 150
c BC 108, BC 108 hee 100 270
Uge = 5V, Ig = 2 mA
Gruppe: A BC 107, BC 108 hee 110 180 220
B BC107, BC 108, BC 109 fee 200 290 450
c BC 108, BC 109 e 420 520 200

" 2 001,1,=03ms
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BC 107 - BC 108 - BC 109

Dynamische Kenngroben Min. Typ. Max.
Tamp = 25 °C
Transitfrequenz
Upg=5V.lc= 05mA /= 30 MHz fr a5 MHz
Upg =58V, Iz =10 mA, f=100 MHz fy 300 MHz
Kaolleklor-Basis-Hapazitat
Upg = 10V, =1 MHz Ceeo 25 4.5 pF
Rauschmai

Ueg = 5 Y, Iz = 200 pA, Bg = 2 k0,
f=1 kHz, &f = 200 Hz

BC 107, BC 108 F | 10 dB
BC 109 F 4 dB
f=30Hz.. 15 kHz BC 109 F 4 dB
Vierpol KenngroGen
Taein = 25°C
Emitterschaltung
Uep =5V, =2 mA, f=1kHz
KurzschluB-Eingangswiderstand
Gruppe: A Mg 16 27 4.5 kil
B big 32 4.5 B.5 kL2
c Mg G 8.7 15 ki
Leerlauf-Spannungsrickwirkung
Gruppe: A Pre 15- 107
B P 2o
c tra 3. 10"
KurzschluB-Stromverstarkung
Gruppe: A [ 220
B (™ 330
[ ™ GOO
Leearlauf-Ausgangsleibtwert
Gruppe: A hag 18 T3
B [ an us
C hag &0 T
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